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KS-C22-CNIHHF
SENSOR FOTOELECTRICO

10-30vDC

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo: KS-C22-CNIHHF

Fuente de luz: Luz verde / blanca seleccionable
Distancia de deteccién: 12 mm +2 mm

Tamario del punto de deteccion: 0.5~ 1.5 mm
Voltaje de alimentacién: 10 - 30 VDC

Tipo de salida: NPN NO/NC

Consumo de corriente: 045 mA

Tiempo de respuesta: 0.1 ms - 1 ms
Sensibilidad: Ajustable mediante perilla
Indicador LED: Estado de funcionamiento integrado
Material de carcasa: Polimero industrial de alta
resistencia

Longitud del cable: 1.75 m

Grado de proteccién: IP67

Dimensiones: 88 mm x 26 mm

Peso aproximado: 150 g

Incluye: Soporte metalico y tornillos de montaje
Aplicaciones: Maquinas de embalaje, impresoras
industriales, etiquetadoras automaticas, sistemas de
corte automatico, detecciéon de marcas de color,
automatizacion industrial

INDUSTRIAL DE MARCAS Y COLOR

BEM12-DS15NK

“ SENSOR FOTOELECTRICO DIFUSO
NPN M12

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Modelo: BEM12-DS15NK

Didmetro: M12 (12 mm)

Distancia de deteccién: 150 mm

Salida: NPN NO (Normalmente Abierta)
Alimentacién: 10-30 VDC

Corriente maxima de salida: 300 mA

Tipo de conexién: 3 hilos

Longitud del cable: 1.8 metros

Tiempo de respuesta: 02 ms

Material del cuerpo: Metal

Material de lente: Acrilico

Objetos detectables: Cuerpos Translucidos y opacos
Aplicaciones: Automatizacién industrial, maquinaria
automatica, lineas de ensamblaje, sistemas
transportadores, control de presencia de objetos.



E3F-DS30__
E3F-DS30

& SENSOR FOTOELECTRICO DE
<’ REFLEXION DIFUSA CON
4 DETECCION DE HASTA 30CM, E3F-
* DS30

BERM

BR_00-DDT-_

SENSOR FOTOELECTRICO DIFUSO Especificaciones Generales:

INFRARROJO -Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad

-Método de deteccion: Reflexion difusa

-Tecnologia de emisién: Luz infrarroja

-Rango de deteccion tipico: Hasta 30 cm

-Corriente de salida maxima: 200 mA

-Tiempo de respuesta: 2 ms

-Indicador de estado: LED de deteccidn / sefial activa
-Material de la carcasa: Plastico ABS y componentes metalicos
internos

-Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijacién incluidas
-Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 -1.2 m
-Temperatura de operacién: Aproximadamente -20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (tipico)
-Humedad de operacién: < 85 % sin condensacién
-Aplicaciones comunes: Deteccién de objetos opacos y
superficies no translucidas, Control de presencia en lineas de
produccién, Conteo de piezas, Automatizacion industrial,
Sistemas de seguridad y posicionamiento.

CARACTERISTICAS GENERALES:

e Tipo de sensor: Fotoeléctrico infrarrojo difuso
Alimentacién: 12-24 VDC

Corriente maxima: 300 mA

Salida: NPN / PNP, NO + NC

Tiempo de respuesta: 02 ms

Tipo de deteccidn: Reflexion difusa (infrarrojo)
Material: Carcasa metalica, lente acrilico
Temperatura de trabajo: -20 °C a +65 °C



E3F-DS10__

RN E3F-DS30_-JYIO f) E3F-DS10__
SENSOR FOTOELECTRICO DE 2 SENSOR FOTORLEC TRICO DE
rb tbv REFLEXION DIFUSA CON % DETECCION DE HASTA 10CM, E3F-
- % DETECCION DE HASTA 30CM L DS10
BERM -
Especificaciones Generales: Especificaciones Generales:
-Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad -Tipo de sensor: Sensor fotoeléctrico de proximidad
-Método de deteccion: Reflexién difusa -Método de deteccion: Reflexion difusa
-Tecnologia de emisién: Luz infrarroja -Tecnologia de emisién: Luz infrarroja
-Rango de deteccion tipico: Hasta 30 cm -Rango de deteccion tipico: Hasta 10 cm
-Corriente de salida maxima: 200 mA -Corriente de salida maxima: 200 mA
-Tiempo de respuesta: 2 ms -Tiempo de respuesta: 2 ms
-Indicador de estado: LED de deteccién / sefial activa -Indicador de estado: LED de deteccidn / sefial activa
-Material de la carcasa: Plastico ABS y componentes metalicos  -Material de la carcasa: Plastico ABS y componentes metalicos
internos internos
-Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijacidn incluidas -Montaje: Rosca M18 con tuercas de fijacién incluidas
-Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 -1.2m -Longitud de cable: Aproximadamente 1.1 -1.2m
-Temperatura de operacién: Aproximadamente -20 °C a +55 °C -Temperatura de operacion: Aproximadamente -20 °C a +55 °C
-Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (tipico) -Temperatura de almacenamiento: -30 °C a +70 °C (tipico)
-Humedad de operacion: < 85 % sin condensacion -Humedad de operacién: < 85 % sin condensacion
-Aplicaciones comunes: Deteccion de objetos opacos y -Aplicaciones comunes: Deteccién de objetos opacos y
superficies no translucidas, Control de presencia en lineas de  superficies no translicidas, Control de presencia en lineas de
produccién, Conteo de piezas, Automatizacion industrial, produccién, Conteo de piezas, Automatizacion industrial,

Sistemas de seguridad y posicionamiento. Sistemas de seguridad y posicionamiento.



Z3N-TB22-CNHHF

SENSOR FOTOELECTRICO DE
MARCA DE COLOR 10-30VDC

BEM-LX-101

SENSOR FOTOELECTRICO DE

e Modelo: Z3N-TB22-CNHHF

e Tipo de deteccion: Fotoeléctrico de reflexion coaxial

e Distancia de deteccion: 10 mm +2 mm

e Fuente de luz: LED de color integrado

e Cromatografia de fuente: Verde y azul

e Punto de luz: 00,5 ~ 01,5

¢ Voltaje de alimentacion: 10 - 30 VDC £10 %

e Consumo de corriente: <45 mA

¢ Voltaje de salida: Alto / 01.5 V (bajo 01.2 V)

e Salida: NPN

¢ Corriente de carga maxima: 0200 mA

e Frecuencia/ tiempo de respuesta: 0.1 ms -1 ms

¢ Sensibilidad: Ajustable mediante potenciémetro

e Proteccion eléctrica: Proteccién contra polaridad
inversa y cortocircuitos

e Nivel de proteccion: IP67

e Material de la carcasa: Metal

¢ Longitud del cable: 2 metros

e Tipo de cable: Cable blindado de 4 nucleos revestido en
PvC 5.4

e Temperatura de operacion: -15 °C a +65 °C

e Aplicaciones: Deteccién de marcas de color,
seguimiento de patrones, control de presencia,
maquinas de impresion, sistemas de etiquetado, lineas
de empaque, industria textil, automatizacién industrial

CARACTERISTICAS TECNICAS:

¢ Modelo: BEM-LX-101

e Voltaje: 12-24V DC (£10%)

e Tipo de salida: NPN (NO o NC)

e Método de deteccién: deteccidn por contraste y color
(modo color / modo marca de color)

e Distancia de deteccién: 8 - 15 mm

e Tiempo de respuesta: 50 ps

e Luz: LED tricolor

e Puerto de salida: 1 salida (cableado)

e Corriente de salida: max. 100 mA

e Corriente de consumo: < 30 mA

e Temperatura de trabajo: -10 °C a 55 °C

e [luminacion ambiental: hasta 30,000 lux (luz solar) /
20,000 lux (incandescente)

e Vibracion: 10-55 Hz, amplitud 1.5 mm (ejes X, Y, Z)

e Modos de operacion: LIGHT-ON / DARK-ON
seleccionable

e Funcion de Retardo: 1 ms a 9999 ms (off-delay, on-
delay, unit, single)

e Aplicaciones: maquinas de empaque, etiquetado,
impresion, control de procesos industriales

MODO DE USO:

https://teknebolivia.com/wp-
content/uploads/2026/05/videoplayback.mp4



https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2026/05/videoplayback.mp4
https://teknebolivia.com/wp-content/uploads/2026/05/videoplayback.mp4

BZJ-211-CNIHHF

SENSOR DE MARCA DE COLOR
FOTOELECTRICO

CARACTERISTICAS TECNICAS: (— .
1 N
AN, CDD-40_-STGK/QPIFX
e Modelo: BZJ-211-CNIHHF M INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE
e Tipo de sensor: Sensor de marca de color (fotoeléctrico) —~ REFLEXION DIFUSA NA+NC, CDD-

40 -STGK/QPIFX
¢ Método de deteccion: Reflexién coaxial o - Q

¢ Voltaje: 10-30 VDC
e Corriente de consumo: 80 mA

« Tipo de salida: NPN (Light ON / Dark ON) Especificaciones Generales:

e Corriente de salida: 0200 mA - Alimentacién: 12-24 VDC

« Distancia de deteccién: 10 mm + 2 mm - Corriente de carga: 200mA

« Tiempo de respuesta: 50 ps - Salida: Normalmente abierto NA, Normalmente cerrado NC
e Fuente de luz: Luz verde - Distancia de deteccion: 40 cm (ajustable)

o Material de carcasa: Metal - Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro

- N° cables: DC Cuatro hilos
- Didmetro: 18mm
- Tiempo de respuesta: 2 ms

¢ Ajuste de sensibilidad: Ajustable
e Tipo de punto de luz: Punto redondo (verde)
¢ Grado de proteccion: IP67

« Temperatura de operacién: 0 °C a 50 °C - Tipo de deteccidn: Fotoeléctrico de reflexidn difusa
« Humedad de operacién: 35% a 95% sin condensacién - Deteccion de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
e Proteccion eléctrica: Proteccion contra polaridad - Longitud de cable: 1.5m

inversa, supresiéon de picos, proteccién contra - Nivel de proteccion: IP66

cortocircuito - Material: Carcasa lente metalica, acido acrilico

¢ Resistencia de aislamiento: 050 MO (500 VDC)

« Rigidez dieléctrica: 1000 VAC, 50/60 Hz por 1 min

¢ Aplicaciones: detecciéon de marcas en empaques,
control de etiquetas, posicionamiento en impresién,
maquinaria automatizada



,\f':\; CDD-11_-STGK/QPIFX

-5 &_ﬁ___—;- INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE
~ REFLEXION DIFUSA NA+NC, CDD-
Y 11_-STGK/QPIFX

Especificaciones Generales:

- Alimentacién: 12-24 VDC

- Corriente de carga: 200mA

- Salida: 1 Normalmente abierto NA, 1 Normalmente cerrado
NC

- Distancia de deteccion: 10 cm (ajustable)

- Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
- N° cables: DC Cuatro hilos

- Diametro: 18mm

- Tiempo de respuesta: 2 ms

- Tipo de deteccion: Fotoeléctrico de reflexién difusa
- Deteccion de objetos: Cuerpo traslucido y opaco

- Longitud de cable: 1.5 m

- Nivel de proteccion: IP66

- Material: Carcasa lente metalica, acido acrilico

E3JK-DS30M2
E3JK-DS30M2-__

o INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE

REFLEXION DIFUSA CON
<. DETECCION DE HASTA 30CM, E3JK-
e DS30M2-

Especificaciones Generales:

- Corriente de carga: 3 A/250 VAC

- N° cables: 5 hilos

- Salida a relé: 1 Normalmente Abierto NAy 1 Normalmente
Cerrado NC

- Logica de operacion: Al energizarse: NO cerrado y NC
abierto; en estado de deteccion: NO abierto y NC cerrado
- Distancia de Deteccion: 30 cm (Ajustable)

- Objetos de deteccién: Objetos opacos y traslucidos

- Tiempo de respuesta: 20ms

- Tipo de luz: Infrarrojo

- Ajuste de sensibilidad: Con potencidmetro

- Longitud de cable: 1,8 ~2 m

- Rango de temperatura: -25°C ~ 65°C

- Proteccién: IP65

- Vida Mecanica: 50 000 000 veces

- Vida Eléctrica: 100 000 veces

- Dimensiones: 50x50x18 mm
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# "\ CDD-40_-BERM ﬁ‘\ CDD-11_-BERM

. INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE : INTERRUPTOR FOTOELECTRICO DE
\\ "~ REFLEXION DIFUSA 1NA+1NC, CDD- '\\\ "~ REFLEXION DIFUSA 1NA+1NC, CDD-
S 40 _-BERM AT - 11 -BERM
| B | B

Especificaciones Generales: Especificaciones Generales:
- Alimentacién: 12 ~ 24 VDC, cable café positivo y cable azul - Alimentacién: 12 ~ 24 VDC, cable café positivo y cable azul
negativo negativo
- N° cables: DC Cuatro hilos - N° cables: DC Cuatro hilos
- Salida: Cable Negro - Salida: Cable Negro, (Normalmente abierto)
- Distancia de deteccion: 10-40 cm (ajustable) - Distancia de deteccion: 5-15 cm (ajustable)
- Diametro de Rosca: M18 - Diametro de Rosca: M18
- Diametro del orificio de montaje: 18 mm - Diametro del orificio de montaje: 18 mm
- Salida de corriente: 00.1A - Salida de corriente: 00.1A
- Tiempo de respuesta: 2 ms - Tiempo de respuesta: 2 ms
- Tipo de deteccion: Fotoeléctrico de reflexién difusa - Tipo de deteccion: Fotoeléctrico de reflexién difusa
- Deteccion de objetos: Cuerpo traslucido y opaco - Deteccion de objetos: Cuerpo traslucido y opaco
- Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro - Ajuste sensibilidad: Por medio de un potenciometro
- Longitud de cable: 1,3 m~1,5m - Longitud de cable: 1,3 m~1,5m
- Proteccion: IP66 - Proteccion: IP66

- Dimensiones: 51x18 mm, longitud de rosca es 28 mm - Dimensiones: 51x18 mm, longitud de rosca es 28 mm



